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DL 083D

4 bit-Binar-Volladdierer

Vorlaufige technische Daten

Gehause: 16poliges DIL- Plastgehéduse
Bauform: 21.1.1.2.16 nachTGL26713
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Vergleichstyp: SN74LS 083D

Rastermal3: 2,5+ 0,125 mm
Reihenabstand: 7,5 mm

1.1.1.2.16 TGL 26713




Pinbelegung:

Pin Symbol Beschreibung Pin Symbol Beschreibung

1 4A Eingang 9 51 Summen-Ausgang
2 S3 Summen-Ausgang 10 Al Eingang

3 A3 Eingang 11 B1 Eingang

4 B3 Eingang 12 M Masse

5 Ucc Betriebsspannung 13 co Ubertragseingang
6 S2 Summen-Ausgang 14 c4 Ubertragsausgang
F B2 Eingang 16 5S4 Summen-Ausgang
8 A2 Eingang 16 B4 Eingang
Logikschaltbild:
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Der Schaltkreis DL 083 D ist ein 4 bit-Volladdierer mit schneller Ubertragsbildung.

Er ermoglicht die Addition von zwei 4 bit-Binérzahlen. Durch den Ubertragseingang CO
ist eine beliebige Erweiterung moglich. Uber die Eingdnge A1 bis A4 und B1 bis B4
wird je ein 4 bit-Wort aufgenommen,

An den Ausgéngen S1 bis S4 steht die Summe und am Ausgang C4 der Endiibertrag
zur Verfligung.




Logische Funktion:
H 2 High-Pegel, L 2 Low-Pegel, C2 2 Interner Ubertrag

A1, B1, A2, B2, CO bilden die Summe S1 und S2 und den internen Ubertrag C2
A3, B3, A4, B4, C2 bilden die Summen S3 und S4 und den Ubertrag C4.

Funktionstabelle:
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Blockschaltbild:
Grenzwerte (gliltig fur den Betriebstemperaturbereich):

min. max.
Betriebsspannung Uee 0 7 V

Eingangsspannung U, - 7 v



Blockschaltbild:
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Grenzwerte (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich):
min max
Betriebsspannung Uce 0 7

Eingangsspannung U = 7




Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
L-Ausgangsstrom
H-Ausgangsstrom
Umgebungstemperatur

Statische Kennwerte: (bei U, = 5,0V + 0,25 V; 8, = 0 bis 70 °C)

Stromaufnahme
Uec=5,25V

AusgangskurzschluB3strom
Uee=5,25V

H-Ausgangsspannung
UEC =4,75V; - [DH =0,4mA

L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,?5 Vv

IEIL =4 mA

!lﬂL -— ’E mA

H-Eingangsstrom
UCC =) 5,25 Vv
Uy=7 V
U||.| - 2,? V

L-Eingangsstrom C, @
Uc{: . 5,25 Vv
U||-| =7 Vv
U||.|. . 2,? vV

L-Ausgangsstrom A, B
U.:{: - 5.25 V, Uu_ — E‘,d "U'

L-Ausgangsstrom C, @
U(;[; =5,25 V; UIL = ﬂ.‘:v

Clampingspannung der Eingangsdiode

Ucc =4,75V; '_Ii =18 mA
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) B-Eingange auf 0V, librige Eingénge 4,5V, Ausgénge offen

3 Eingdnge auf 4,5V, Ausgdnge offen
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zulassige Prifzeit = 1 s, Kurzschlul® nur an einem Ausgang zuldssig
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Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5,0 £ 55 mV; 8, = 25°C — 5K)

min. max.

Signalverzogerungszeiten - 24 ns
Uee=5V C0—S tonL - 24 ns
A,B,—S toun - 24 ns

tpHL — 24 ns

C 0 -**C4 tpLH - 17 ns

A, B,'—"m tpHL - 22 ns

tpLH = 17 ns

tonL - 17 ns

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 083 D.
Anderungen, dem technischen Fortschritt entsprechend, behalten wir uns vor.

Sollten beim Einsatz der Bauelemente Fragen auftreten, wenden Sie sich an uns.
Ein erfahrenes Ingenieurkollektiv hilft lhnen, Problemldsungen zu finden.
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